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ANNEIEEED. AlNNEEEEEED ATESEEEEEED. AINEEEEEEED. ANNSSETEEEEED. A

Solar Innova usa os Ultimos materiais para a fabricacdo de seus moédulos solar. Isso garante que
podemos controlar a nossa qualidade estritamente de matérias-primas e processos de produgdo,
oferecendo aos nossos clientes um produto de desempenho duradouro e sustentavel apoiados pela
nossa garantia de poténcia limitada 25 anos.

Estes moddulos fotovoltaicos usando células de silicio monocristalino (alta eficiéncia de células sdo
feitas de um Unico cristal de silicio de alta pureza) para transformar a energia da radiagdo solar em
eletricidade DC. Cada célula é classificado eletricamente para otimizar o comportamento do médulo.

A "integragdo arquitecténica de mddulos fotovoltaicos", também chamado de "Arquitetura Solar" ou
"BIPV" (Integrated Photovoltaics edificio) é definida como a instalacdo desses mddulos fotovoltaicos
tém uma dupla funcdo; Energia e arquitecténico (revestimento, esgrima ou sombreamento) e
também substituir edificio convencional ou sdo elementos constitutivos de elementos de composigdo de arquitetura. Linha de
modulos fotovoltaicos Solar Innova BIPV foi desenvolvida considerando a engenheiros e arquitetos para fornecer-lhes com
modulos que integram funcionalmente e esteticamente em paredes e telhados, servindo simultaneamente como material de
construgdo arquitetonica e gerador de energia.

Nossas instalagdes de produgao foram elaboradas em conformidade com as disposigdes das normas:
ISO 9001:2008, Sistema de Gestdo da Qualidade.
ISO 14001:2004, Sistema de Gestao Ambiental.
OHSAS 18001:2007, Servigos de Avaliacdo de Saude e Seguranga Ocupacional.

Nossos mddulos fotovoltaicos sdo certificados por laboratdrios reconhecidos internacionalmente e sdo a prova da nossa
adesdo estrita as normas internacionais de seguranga, desempenho a longo prazo e qualidade geral dos produtos.

As especificagdes e dados técnicos podem ser sujeitas a alteragdes sem aviso.
Esta ficha de dados estd em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma EN 50380:2003.
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ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

MODULOS MONOCRISTALINOS - SI-ESF-M-BIPV-SM-M125-54

CARACTERISTICAS ELECTRICAS (STC)

Poténcia maxima (Pmpp) [Wp] 140 145 150
Tolerancia [Wp] O~ +5

Tensdo de poténcia maxima (Vmpp) [V] 27,25 27,32 27,62
Corrente de poténcia maxima (Impp) [A] 5,14 5,31 5,43
Tensao de circuito aberto (Voc) [V] 3,52 33,65 33,97
Corrente de curto-circuito (Isc) [A] 5,55 5,73 5,86
Tensdao maxima do sistema (Vsyst) [V1] 600 (UL) / 1.000 (IEC)
Maximo fusiveis em série [A] 10

Factor de Forma [%] > 73
CARACTERISTICAS MECANICAS

Altura mm 1.193

Largura mm 802

Espessura mm 35

Peso kg 12,5

Estrato anterior Material ~ Vidro temperado e texturado de alta
Estrato anterior-Espessura mm 4 +0,2

Células Tipo Monocristalinas

Células-Unidades Quantidade 6x9

Células-Tamanho mm 125 x 125

Células-Conexao em série Quantidade 54

Células-Conexao em paralelo Quantidade 1

Encapsulante Materiais Cristal/EVA/Células/EVA/TPT

Caixa de jungao Tipo 1P67

Caixa de jungao Isolamento Contra a humidade e intempéries
Cabos Tipo Simétrico de comprimento
Cabos-Comprimento mm 900

Cabos-Secéo de cobre mm? 4

Cabos

Conectores

Caracteristicas

Tipo

CARACTERISTICAS TERMICAS

Coeficiente de temperatura corrente de curto-circuito a (Isc)
Coeficiente de temperatura tensdo de circuito aberto B (Voc)
Coeficiente de temperatura de poténcia maxima y (Pmpp)
Coeficiente de temperatura corrente de poténcia maxima (Impp)
Coeficiente de temperatura tensdo de poténcia maxima (Vmpp)

NOCT (Temperatura de Funcionamiento Nominal da Célula)

GARANTIAS

Garantia para defeitos de fabricacdo

Garantia de desempenho

Poténcia Nominal Minima

%/Ano

Baixa resisténcia de contato

Perdas minimas para a queda de tensdo

MC4

%/°C +0,0814
%/°C -0,3910
%/°C -0,5141
%/°C +0,10
%/°C -0,38
°C +47 £2
Anos 12

90 % nos 10 anos,

80 % nos 25 anos.
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As especificagdes e dados técnicos podem ser sujeitas a alteragdes sem aviso.
Esta ficha de dados estéd em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma EN 50380:2003.



